
  



  

««НанотехнологииНанотехнологии  - это ворота, - это ворота, 
открывающиеся в иной мир». открывающиеся в иной мир». 
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История нанотехнологииИстория нанотехнологии
Отцом нанотехнологии можно считать греческого философа Отцом нанотехнологии можно считать греческого философа ДемокритаДемокрита. . 
Примерно в Примерно в 400 г. до н.э400 г. до н.э. он впервые использовал слово «атом», что в . он впервые использовал слово «атом», что в 
переводе с греческого означает «нераскалываемый», для описания самой переводе с греческого означает «нераскалываемый», для описания самой 
малой частицы вещества. малой частицы вещества.                 

                                            Вероятно впервые в современной истории нанотехнологический                 Вероятно впервые в современной истории нанотехнологический                 
                      прорыв был достигнут американским изобретателем                       прорыв был достигнут американским изобретателем Джорджем ИстмэномДжорджем Истмэном  
                                            (впоследствии основал известную компанию Kodak), который изготовил (впоследствии основал известную компанию Kodak), который изготовил 
                                            фотопленку (это произошло в фотопленку (это произошло в 1883 1883 году).году).

                                        1905 год1905 год. Швейцарский физик . Швейцарский физик Альберт ЭйнштейнАльберт Эйнштейн опубликовал работу,  опубликовал работу, 
                                        в которой доказывал, что размер молекулы сахара составляет в которой доказывал, что размер молекулы сахара составляет 
                                        примерно 1 нанометр. примерно 1 нанометр. 

                                            1931 год1931 год. Немецкие физики . Немецкие физики Макс КноллМакс Кнолл и  и Эрнст РускаЭрнст Руска создали                    создали                   
                      электронный микроскоп, который впервые позволил исследовать                                      электронный микроскоп, который впервые позволил исследовать                
                      нанообъекты.                       нанообъекты. 
                              
                                            1974 год1974 год. Японский физик . Японский физик Норио ТанигучиНорио Танигучи ввел в научный оборот ввел в научный оборот
                                            слово «нанотехнологии», которым предложил называть механизмы,            слово «нанотехнологии», которым предложил называть механизмы,            
                      размером менее одного микрона. Греческое слово «нанос» означает                                 размером менее одного микрона. Греческое слово «нанос» означает           
                      «гном», им обозначают биллионные части целого.                       «гном», им обозначают биллионные части целого. 

1981 год1981 год. Германские физики . Германские физики Герд БиннигГерд Бинниг                                      
и и Генрих РорерГенрих Рорер создали микроскоп,  создали микроскоп, 
способный показывать отдельные атомы.способный показывать отдельные атомы.

Демокрит

Д.Истмэн

Э.Руска

Н.Танигучи

Г.РорерГ.Бинниг

А.Эйнштейн



  

1985 год1985 год.  Американские физики Роберт КерлРоберт Керл, Хэрольд КротоХэрольд Крото  и Ричард СмэйлиРичард Смэйли  создали 
технологию, позволяющую точно измерять предметы, диаметром в один нанометр. 

               1986 год1986 год.Нанотехнология стала известна широкой публике.Американский                 
               футуролог Эрик ДрекслерЭрик Дрекслер опубликовал книгу, в которой предсказывал, 
               что нанотехнология в скором времени начнет активно развиваться.

               1993 год1993 год. В США начали присуждать Фейнмановскую Премию, которая 
               названа в честь физика Ричарда ФейнманаРичарда Фейнмана, который в 1959 году1959 году  
               Произнес пророческую речь,в которой заявил, что многие   научные проблемы 
               будут решены лишь тогда,когда ученые научатся работать на атомарном уровне.В    
               1965 году1965 году Фейнману была присуждена Нобелевская премия за исследования в          
               сфере квантовой электродинамики - ныне это одна из областей нанонауки. 

               1999 год1999 год.. Американские физики Джеймс ТурДжеймс Тур и Марк РидМарк Рид определили, что 
               отдельная молекула способна вести себя также, как молекулярные цепочки. 

              

2000 год2000 год. Администрация США поддержала создание Национальной Инициативы в 
Области Нанотехнологии. Нанотехнологические исследования получили государственное 
финансирование. 

2001год2001год - Марк РатнерМарк Ратнер, автор книги «Нанотехнологии: Введение в Новую 
Большую Идею», считает, что нанотехнологии стали частью жизни человечества 
именно в 2001 году. Тогда произошли два знаковых события: влиятельный 
научный журнал Science назвал нанотехнологии – «прорывом года», а 
влиятельный бизнес-журнал Forbes – «новой многообещающей идеей». Ныне по 
отношению к нанотехнологиям периодически употребляют выражение «новая 
промышленная революция».  

Д.Тур

Р.Фейнман

М.Ратнер

Э.Дрекслер Р.Керл и Х.Крото



  

@@  Журнал «Российские нанотехнологии» -Журнал «Российские нанотехнологии» -  http://nanoru.ru/http://nanoru.ru/
@@  Информационный бюллетень Перст -Информационный бюллетень Перст -  http://perst.issp.ras.ru/http://perst.issp.ras.ru/
@@  Нанометр.ру  Нанотехнологическое сообщество -                       Нанометр.ру  Нанотехнологическое сообщество -                       
          http://www.nanometer.ru/http://www.nanometer.ru/
@@  Наука и технологии России -Наука и технологии России -  http://www.strf.ru/http://www.strf.ru/  
@@  Научная электронная библиотека – диссертации,                       Научная электронная библиотека – диссертации,                       
     авторефераты, научные статьи -     авторефераты, научные статьи -  http://www.scholar.ruhttp://www.scholar.ru
@@  Научно-популярный сайт о нанотехнологиях Научно-популярный сайт о нанотехнологиях «Что могут            «Что могут            
     нанотехнологии?» -     нанотехнологии?» - http://kbogdanov5.narod.ru/ http://kbogdanov5.narod.ru/
@@ Официалный фоурм потребителей нанотоваров и                       Официалный фоурм потребителей нанотоваров и                      
     наноуслуг -     наноуслуг -  http://nanoware.ruhttp://nanoware.ru
@@  Российская корпорация нанотехнологий -                                    Российская корпорация нанотехнологий -                                    
          http://www.rusnano.com/Home.aspxhttp://www.rusnano.com/Home.aspx
@@  Российский электронный наножурнал (нанотехнологии и их      Российский электронный наножурнал (нанотехнологии и их      
     применение) -     применение) -  http://www.nanojournal.ru/http://www.nanojournal.ru/
@@  Сайт о нанотехнологиях № 1 в России -                                        Сайт о нанотехнологиях № 1 в России -                                        
          http://www.nanonewsnet.ru/http://www.nanonewsnet.ru/
@@  Федеральный Интернет-портал Нанотехнологии и                      Федеральный Интернет-портал Нанотехнологии и                      
     Наноматериалы -     Наноматериалы -  http://portalnano.ru/http://portalnano.ru/  

Internet - ресурсы:Internet - ресурсы:

http://nanoru.ru/
http://perst.issp.ras.ru/
http://www.nanometer.ru/
http://www.strf.ru/
http://www.scholar.ru/
http://kbogdanov5.narod.ru/
http://nanoware.ru/
http://www.rusnano.com/Home.aspx
http://nanojournal.ru/
http://www.nanonewsnet.ru/
http://portalnano.ru/


  

Левин, В. И. Популярная энциклопедия Левин, В. И. Популярная энциклопедия 
информатики и компьютера . вып.2 информатики и компьютера . вып.2 

[Электронный ресурс]. - М. : Равновесие , 2006[Электронный ресурс]. - М. : Равновесие , 2006 



  

««ГОРНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-ГОРНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬАНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ»»
2008

2010



  

««ДЕЛОВОЙ КУЗБАССДЕЛОВОЙ КУЗБАСС»»

2009



  

««ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. ФИЗИКАЗАВЕДЕНИЙ. ФИЗИКА»»
2006

2007

2008

2009

2010



  

««ИЗВЕСТИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ИЗВЕСТИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК. СЕРИЯ ФИЗИЧЕСКАЯНАУК. СЕРИЯ ФИЗИЧЕСКАЯ»»
2008

2009



  

««ИЗВЕСТИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК. ИЗВЕСТИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК. ЭНЕРГЕТИКАЭНЕРГЕТИКА»»
2008



  

««ИНЖЕНЕРНО-ФИЗИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛИНЖЕНЕРНО-ФИЗИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ»»
2007

2009

2008

2010



  

««МАШИНОСТРОИТЕЛЬМАШИНОСТРОИТЕЛЬ»»
2010



  

««МИКРОЭЛЕКТРОНИКАМИКРОЭЛЕКТРОНИКА»»
2007

2008

2009



  

««УПРОЧНЯЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ И УПРОЧНЯЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПОКРЫТИЯПОКРЫТИЯ»»
2008

2009

2010



  

««ФИЗИКА ГОРЕНИЯ И ВЗРЫВАФИЗИКА ГОРЕНИЯ И ВЗРЫВА»»
2007

2008

2009

2010



  

««ФИЗИКА И ХИМИЯ ОБРАБОТКИ ФИЗИКА И ХИМИЯ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВМАТЕРИАЛОВ»»
2006

2007

2008

2009



  

««ФИЗИКА МЕТАЛЛОВ И ФИЗИКА МЕТАЛЛОВ И МЕТАЛЛОВЕДЕНИЕМЕТАЛЛОВЕДЕНИЕ»»
2007

2008

2009



  

««ФИЗИКА ТВЕРДОГО ТЕЛАФИЗИКА ТВЕРДОГО ТЕЛА»»
2006

2007

2008

2009

2010



  

««ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХРАЗРАБОТКИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ»»
2009



  

Андриевский, Р. А.  Наноструктурные материалы : учеб. Андриевский, Р. А.  Наноструктурные материалы : учеб. 
пособие для вузов по направлению подготовки дипломиров. пособие для вузов по направлению подготовки дипломиров. 

специалистов 651800 "Физ. материаловедение" / Р. А. специалистов 651800 "Физ. материаловедение" / Р. А. 
Андриевский, А. В. Рагуля. - М. : Академия , 2005. - 192 с.Андриевский, А. В. Рагуля. - М. : Академия , 2005. - 192 с. 

содержание

ЧЗГиЕН, ЧЗС, АбХТФ, АНЛ



  

Белая книга по нанотехнологиям: исследования в области Белая книга по нанотехнологиям: исследования в области 
наночастиц, наноструктур и нанокомпозитов в Российской наночастиц, наноструктур и нанокомпозитов в Российской 

Федерации: (по материалам Первого Всерос. совещания ученых, Федерации: (по материалам Первого Всерос. совещания ученых, 
инженеров и производителей в обл. нанотехнологий) : [сб. инженеров и производителей в обл. нанотехнологий) : [сб. 

статей] / сост. В. И. Аржанцев [и др.]; Совет ФедерацииФедер. статей] / сост. В. И. Аржанцев [и др.]; Совет ФедерацииФедер. 

Собрания РФ [и др.]. - М. : ЛКИ , 2008. - 344 с.Собрания РФ [и др.]. - М. : ЛКИ , 2008. - 344 с.  

содержание

        ЧЗГиЕН 



  

Богданов, К. Ю.  Что могут нанотехнологии? : [для ст. школ. Богданов, К. Ю.  Что могут нанотехнологии? : [для ст. школ. 
возраста]. – М.: Просвещение, 2009. – 96 с. возраста]. – М.: Просвещение, 2009. – 96 с. 

содержание

           АНЛ, ЧЗТН 



  

Бодин, А. П. Электроустановки потребителей : справочник / А. Бодин, А. П. Электроустановки потребителей : справочник / А. 
П. Бодин, Ф. Ю. Пятаков. - М. : Энергосервис , 2006. - 616 с.П. Бодин, Ф. Ю. Пятаков. - М. : Энергосервис , 2006. - 616 с. 

содержание

             ЧЗТН 



  

Булярский, С. В.  Инновационные методы диагностики Булярский, С. В.  Инновационные методы диагностики 
наноэлектронных элементов : учебно-метод. комплекс / ГОУ наноэлектронных элементов : учебно-метод. комплекс / ГОУ 

ВПО Ульянов. гос. ун-т. - Ульяновск , 2006. - 94 с. ВПО Ульянов. гос. ун-т. - Ульяновск , 2006. - 94 с. 

содержание

             ЧЗТН 



  

Волков, Г. М.  Материаловедение : учебник для студентов Волков, Г. М.  Материаловедение : учебник для студентов 
технических вузов, обучающихся по немашиностроит. технических вузов, обучающихся по немашиностроит. 

направлениям и специальностям / Г. М. Волков, В. М. Зуев. - М. направлениям и специальностям / Г. М. Волков, В. М. Зуев. - М. 
: Академия , 2008. - 400 с. : Академия , 2008. - 400 с. 

содержание

АУЛ, ЧЗТН, ЧЗГиЕН, ЧЗС, КХР 



  

содержание

             ЧЗТН 

Волков, Г. М.  Объемные наноматериалы : учеб. пособие для Волков, Г. М.  Объемные наноматериалы : учеб. пособие для 
студентов, обучающихся по специальности «Автомобиле- и студентов, обучающихся по специальности «Автомобиле- и 

тракторостроение» / Г. М. Волков. – М. : КноРус, 2011. – 168 с. тракторостроение» / Г. М. Волков. – М. : КноРус, 2011. – 168 с. 



  

Воронов, В. К.  Современная физика : учеб. пособие для Воронов, В. К.  Современная физика : учеб. пособие для 
студентов вузов, обуч. по техн. и естественно-науч. студентов вузов, обуч. по техн. и естественно-науч. 

специальностям / В. К. Воронов, А. В. Подоплелов. - М. : специальностям / В. К. Воронов, А. В. Подоплелов. - М. : 
КомКнига , 2005. - 512 с. КомКнига , 2005. - 512 с. 

содержание

       ЧЗТН 



  

Высокие технологии размерной обработки в машиностроении : Высокие технологии размерной обработки в машиностроении : 
учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 

"Конструкт.-технолог. обеспечение машиностроит. пр-в" / А. Н.    "Конструкт.-технолог. обеспечение машиностроит. пр-в" / А. Н.    
         Никифоров [и др.]. - М. : Высшая школа , 2007. - 327 с.          Никифоров [и др.]. - М. : Высшая школа , 2007. - 327 с. 

содержание

АНЛ, ЧЗТН, ЧЗС, КХР 



  

Генералов, М. Б.  Криохимическая нанотехнология : учеб. Генералов, М. Б.  Криохимическая нанотехнология : учеб. 
пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. "Машины пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. "Машины 
и аппараты хим. пр-в", "Автоматизир. пр-во хим. предприятий". и аппараты хим. пр-в", "Автоматизир. пр-во хим. предприятий". 

- М. : Академкнига , 2006.- 325 с. - М. : Академкнига , 2006.- 325 с. 

содержание

   АбХТФ, ЧЗГиЕН



  

Генералов, М. Б.  Основные процессы криохимической Генералов, М. Б.  Основные процессы криохимической 
нанотехнологии. Теория и методы расчета : учеб. пособие для нанотехнологии. Теория и методы расчета : учеб. пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальностям "Машины и студентов вузов, обучающихся по специальностям "Машины и 
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Мальцева. -  М. : Техносфера , 2006. - 152 с. Мальцева. -  М. : Техносфера , 2006. - 152 с. 

содержание

АХТФ, КХР, ЧЗГиЕН 



  

Наноструктурные покрытия / под ред. А. Кавалейро, Д. де Наноструктурные покрытия / под ред. А. Кавалейро, Д. де 
Хоссона; пер. с англ. А. В. Хачояна под ред. Р. А. Хоссона; пер. с англ. А. В. Хачояна под ред. Р. А. 
Андриевского. – М. : Техносфера, 2011. – 752 с. Андриевского. – М. : Техносфера, 2011. – 752 с. 

содержание

АНЛ 



  

Наноструктурные материалы / под ред. Р. Ханнинка, А. Хилл. – Наноструктурные материалы / под ред. Р. Ханнинка, А. Хилл. – 
М. : Техносфера, 2009. – 488 с.М. : Техносфера, 2009. – 488 с.

   ЧЗГиЕН 

содержание



  

Нанотехнологии: азбука для всех : [энциклопедия] / под ред. Нанотехнологии: азбука для всех : [энциклопедия] / под ред. 
Ю. Д. Третьякова. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Физматлит, Ю. Д. Третьякова. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Физматлит, 

2010. – 368 с.: ил. 2010. – 368 с.: ил. 

содержание

   ЧЗТН, ЧЗГиЕН 



  

Нанотехнологии в полупроводниковой электронике / РАН, Сиб. Нанотехнологии в полупроводниковой электронике / РАН, Сиб. 
отд-ние, Ин-т физики полупроводников; отв. ред. А. Л. Асеев. - отд-ние, Ин-т физики полупроводников; отв. ред. А. Л. Асеев. - 

Новосибирск : Издательство СО РАН , 2004. - 368 с.Новосибирск : Издательство СО РАН , 2004. - 368 с.  

содержание
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Нанотехнологии в электронике / под ред. Ю. А. Чаплыгина. -  Нанотехнологии в электронике / под ред. Ю. А. Чаплыгина. -  
М. : Техносфера , 2005. - 448 с. М. : Техносфера , 2005. - 448 с. 

содержание

  АНЛ, КХР, ЧЗТН



  

Нанотехнологии и специальные материалы : учеб. пособие для Нанотехнологии и специальные материалы : учеб. пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

140140 "Техн. физика" / Ю. П. Солнцев [и др.]; под ред. Ю. П. 140140 "Техн. физика" / Ю. П. Солнцев [и др.]; под ред. Ю. П. 
Солнцева. – СПб.: Химиздат, 2009. – 336 с. Солнцева. – СПб.: Химиздат, 2009. – 336 с. 

содержание

    ЧЗТН



  

Нанотехнологии, метрология, стандартизация и сертификация Нанотехнологии, метрология, стандартизация и сертификация 
в терминах и определениях / под ред. М. В. Ковальчука, П. Д. в терминах и определениях / под ред. М. В. Ковальчука, П. Д. 

Тодуа. – М. : Техносфера, 2009. – 136 с.Тодуа. – М. : Техносфера, 2009. – 136 с.

  ЧЗТН, ЧЗГиЕН, ЧЗС 

содержание



  

Неволин, В. К.  Зондовые нанотехнологии в электронике : учеб. Неволин, В. К.  Зондовые нанотехнологии в электронике : учеб. 
пособие для студентов вузов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : пособие для студентов вузов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 

Техносфера , 2006. - 160 с. Техносфера , 2006. - 160 с. 

содержание

    АНЛ, КХР 



  

Нэсбитт, Д.  Что нас ждет в 90-е годы : Мегатенденции : год Нэсбитт, Д.  Что нас ждет в 90-е годы : Мегатенденции : год 
2000: Десять новых направлений на 90 годы / пер. с англ. / Дж. 2000: Десять новых направлений на 90 годы / пер. с англ. / Дж. 

Нэсбитт, Э. Патриция. - М. : Республика , 1992. - 415 с. Нэсбитт, Э. Патриция. - М. : Республика , 1992. - 415 с. 

содержание

     ЧЗГиЕН 



  

Никифоров, А. Д.  Современные проблемы науки в области Никифоров, А. Д.  Современные проблемы науки в области 
технологии машиностроения : учеб. пособие для вузов. - М. : технологии машиностроения : учеб. пособие для вузов. - М. : 

Высшая школа , 2006. - 392 с. Высшая школа , 2006. - 392 с. 
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Нолтинг, Б. Новейшие методы исследования биосистем / пер. с Нолтинг, Б. Новейшие методы исследования биосистем / пер. с 
англ. Н. Н. Хромова-Борисова. - М. : Техносфера , 2005. - 256 англ. Н. Н. Хромова-Борисова. - М. : Техносфера , 2005. - 256 

с. с. 

содержание

   ЧЗГиЕН 



  

Певзнер, М. Е.  Финансово-правовое обеспечение инноваций и Певзнер, М. Е.  Финансово-правовое обеспечение инноваций и 
нанотехнологий в горной отрасли / М. Е. Певзнер, Т. Э. нанотехнологий в горной отрасли / М. Е. Певзнер, Т. Э. 

Зульфугарзаде. - М. : Горная книга , 2009. - 278 с. Зульфугарзаде. - М. : Горная книга , 2009. - 278 с. 

содержание

    ЧЗТН 



  

Поздняков, В. А.  Физическое материаловедение Поздняков, В. А.  Физическое материаловедение 
наноструктурных материалов : учеб. пособие / Моск. гос. наноструктурных материалов : учеб. пособие / Моск. гос. 

индустр. ун-т. - М. : МГИУ , 2007. - 424 с. индустр. ун-т. - М. : МГИУ , 2007. - 424 с. 

содержание

   ЧЗГиЕН, ЧЗТН 



  

Получение и исследование наноструктур : лабораторный Получение и исследование наноструктур : лабораторный 
практикум по нанотехнологиям / А. А. Евдокимов [и др.]; под практикум по нанотехнологиям / А. А. Евдокимов [и др.]; под 

ред. А. С. Сигова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – ред. А. С. Сигова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 
146 с. 146 с. 

содержание

АНЛ, ЧЗГиЕН 



  

Проблемы и перспективы инновационного развития экономики Проблемы и перспективы инновационного развития экономики 
Кузбасса . Т.1. : материалы форума / Администрация Кемеров. Кузбасса . Т.1. : материалы форума / Администрация Кемеров. 

обл., Кузбас. технопарк, Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т обл., Кузбас. технопарк, Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т 
угля и углехимии; редкол.: В. П. Мазикин (пред.) [и др.]. - угля и углехимии; редкол.: В. П. Мазикин (пред.) [и др.]. - 

Кемерово , 2008. - 368 с.Кемерово , 2008. - 368 с.

содержание

  ЧЗТН, ЧЗЭН, КХР 



    ЧЗТН, ЧЗЭН, КХР 

содержание

Проблемы и перспективы инновационного развития экономики Проблемы и перспективы инновационного развития экономики 
Кузбасса . Т. 2. : материалы форума / Администрация Кемеров. Кузбасса . Т. 2. : материалы форума / Администрация Кемеров. 

обл., Кузбас. технопарк, Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т обл., Кузбас. технопарк, Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т 
угля и углехимии; редкол.: В. П. Мазикин (пред.) [и др.]. - угля и углехимии; редкол.: В. П. Мазикин (пред.) [и др.]. - 

Кемерово , 2008. - 368 с.Кемерово , 2008. - 368 с.



  

Пул, Ч. Нанотехнологии : учеб. пособие для вузов / Ч. Пул, Ф. Пул, Ч. Нанотехнологии : учеб. пособие для вузов / Ч. Пул, Ф. 
Оуэнс; пер. с англ. под ред. Ю. И. Головина. - М. : Техносфера , Оуэнс; пер. с англ. под ред. Ю. И. Головина. - М. : Техносфера , 

2004. - 328 с. 2004. - 328 с. 

содержание

     ЧЗГиЕН 



  

Рабухин, А. И.  Физическая химия тугоплавких Рабухин, А. И.  Физическая химия тугоплавких 
неметаллических и силикатных соединений : учебник для уч-ся неметаллических и силикатных соединений : учебник для уч-ся 

спед. специал. заведений, обучающихся по специальности спед. специал. заведений, обучающихся по специальности 
2508 "Пр-во тугоплавких неметаллич. и силикат. материалов и 2508 "Пр-во тугоплавких неметаллич. и силикат. материалов и 

изделий" / А. И. Рабухин, В. Г. Савельев. - М. : ИНФРА-М , 2008. изделий" / А. И. Рабухин, В. Г. Савельев. - М. : ИНФРА-М , 2008. 
- 304 с. - 304 с. 

содержание

  АХТФ, ЧЗГиЕН



  

Раков, Э. Г.  Нанотрубки и фуллерены : учеб. пособие для Раков, Э. Г.  Нанотрубки и фуллерены : учеб. пособие для 
студентов вузов. - М. : Логос , 2006. - 376 с. студентов вузов. - М. : Логос , 2006. - 376 с. 

содержание

  АХТФ, ЧЗГиЕН 



  

Рыжонков, Д. И.  Наноматериалы : учеб. пособие для вузов / Д. Рыжонков, Д. И.  Наноматериалы : учеб. пособие для вузов / Д. 
И. Рыжонков, В. В. Лёвина, Э. Л. Дзидзигури. - М. : БИНОМ. И. Рыжонков, В. В. Лёвина, Э. Л. Дзидзигури. - М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний , 2008. - 365 с. Лаборатория знаний , 2008. - 365 с. 

содержание

  ЧЗТН, ЧЗГиЕН 



  

Рябчиков, Б. Е.  Современные методы подготовки воды для Рябчиков, Б. Е.  Современные методы подготовки воды для 
промышленного и бытового использования. - М. : ДеЛи принт , промышленного и бытового использования. - М. : ДеЛи принт , 

2004. - 301 с. 2004. - 301 с. 

содержание

  ЧЗГиЕН 



  

Сборник научных трудов Новосибирского государственного Сборник научных трудов Новосибирского государственного 
технического университета . Вып. 1(55), 2009 / Новоси. гос. технического университета . Вып. 1(55), 2009 / Новоси. гос. 

техн. ун-т; редкол.: А. А. Воевода [и др.]. - Новосибирск : НГТУ , техн. ун-т; редкол.: А. А. Воевода [и др.]. - Новосибирск : НГТУ , 
2009. - 116 с. 2009. - 116 с. 

содержание

    КХР



  

Сергеев, Г. Б.  Нанохимия : учеб. пособие для студентов вузов, Сергеев, Г. Б.  Нанохимия : учеб. пособие для студентов вузов, 
обучающихся по направлению 020100 (510500) "Химия" по обучающихся по направлению 020100 (510500) "Химия" по 
специальности 020101 (011000) "Химия". - М. : КДУ , 2006. - специальности 020101 (011000) "Химия". - М. : КДУ , 2006. - 

336 с.336 с.  

содержание

  ЧЗГиЕН 



  

Сизяков, В. М.  Получение порошков алюминия, магния и Сизяков, В. М.  Получение порошков алюминия, магния и 
титана с использованием методов нанометаллургии : учеб. титана с использованием методов нанометаллургии : учеб. 

пособие [для студентов специальности 150102 "Металлургия пособие [для студентов специальности 150102 "Металлургия 
цвет. металлов",          студентам др. специальностей при цвет. металлов",          студентам др. специальностей при 

изучении дисциплин металлург. профиля] / В. М. Сизяков, В. Г. изучении дисциплин металлург. профиля] / В. М. Сизяков, В. Г. 
Гопиенко, С. В. Александровский; ГОУ ВПО "С.-Петерб. гос. Гопиенко, С. В. Александровский; ГОУ ВПО "С.-Петерб. гос. 

горн. ин-т им. Г. В. Плеханова (техн. ун-т)". - СПб. , 2008. - 95 с. горн. ин-т им. Г. В. Плеханова (техн. ун-т)". - СПб. , 2008. - 95 с. 

содержание

    КХР 



  

Сильман, Г. И.  Материаловедение : учеб. пособие для Сильман, Г. И.  Материаловедение : учеб. пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальностям студентов вузов, обучающихся по специальностям 

направления подготовки "Металлургия, машиностроение и направления подготовки "Металлургия, машиностроение и 
материалопереработка". - М. : Академия , 2008. - 336 с. материалопереработка". - М. : Академия , 2008. - 336 с. 

содержание

АНЛ, КХР, ЧЗС, ЧЗГиЕН, ЧЗТН 



  

Смирнов, А. Н. Неразрушающие и разрушающие испытания Смирнов, А. Н. Неразрушающие и разрушающие испытания 
сварных соединений : учеб. пособи для студентов, сварных соединений : учеб. пособи для студентов, 
обучающихся по направлению подготовки 150200 обучающихся по направлению подготовки 150200 

"Машиностроит. технологии и оборудование" специальности "Машиностроит. технологии и оборудование" специальности 
150202 "Оборудование и технология сварочного пр-ва" / ГОУ 150202 "Оборудование и технология сварочного пр-ва" / ГОУ 

ВПО   "Кузбас. гос. техн. ун-т". - Кемерово , 2009. – 187 с. ВПО   "Кузбас. гос. техн. ун-т". - Кемерово , 2009. – 187 с. 
Электронный ресурс http://library.kuzstu.ru/meto.php?Электронный ресурс http://library.kuzstu.ru/meto.php?

n=90382&type=utchposob:common n=90382&type=utchposob:common 

содержание

АУЛ, КХР, ЧЗТН, ЧЗС



  

Современное естествознание: в 10 т. . т. 10 : Современные Современное естествознание: в 10 т. . т. 10 : Современные 
технологии : энциклопедия / под ред. В. Н. Сойфера. - М. : технологии : энциклопедия / под ред. В. Н. Сойфера. - М. : 

Магистр-Пресс , 2001. - 272 с. Магистр-Пресс , 2001. - 272 с. 

содержание

  ЧЗГиЕН 



  

Современное естествознание: в 10 т.. т. 5 : Физика Современное естествознание: в 10 т.. т. 5 : Физика 
конденсированных сред : Энциклопедия / под ред. В. Н. конденсированных сред : Энциклопедия / под ред. В. Н. 

Сойфера. - М. : МАГИСТР ПРЕСС , 2000. - 288 с.Сойфера. - М. : МАГИСТР ПРЕСС , 2000. - 288 с. 

содержание

   ЧЗГиЕН 
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содержание

Справочник Шпрингера по нанотехнологиям : в 3 т. Т. 1 / под Справочник Шпрингера по нанотехнологиям : в 3 т. Т. 1 / под 
ред. Б. Бхушана ; пер. с англ. под общ. ред. А. Н. Саурова ; ред. Б. Бхушана ; пер. с англ. под общ. ред. А. Н. Саурова ; 

Моск. гос. ин-т электр. техники, НПО "Технолог. центр". – М. : Моск. гос. ин-т электр. техники, НПО "Технолог. центр". – М. : 
Техносфера, 2010. – 864 с. Техносфера, 2010. – 864 с. 
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Справочник Шпрингера по нанотехнологиям : в 3 т. Т. 2 / под Справочник Шпрингера по нанотехнологиям : в 3 т. Т. 2 / под 
ред. Б. Бхушана ; пер. с англ. под общ. ред. А. Н. Саурова ; ред. Б. Бхушана ; пер. с англ. под общ. ред. А. Н. Саурова ; 

Моск. гос. ин-т электрон. техники, НПО "Технолог. центр". – М. : Моск. гос. ин-т электрон. техники, НПО "Технолог. центр". – М. : 
Техносфера, 2010. – 1040 с. Техносфера, 2010. – 1040 с. 
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Справочник Шпрингера по нанотехнологиям : в 3 т. Т. 3 / под Справочник Шпрингера по нанотехнологиям : в 3 т. Т. 3 / под 
ред. Б. Бхушана ; пер. с англ. под общ. ред. А. Н. Саурова ; ред. Б. Бхушана ; пер. с англ. под общ. ред. А. Н. Саурова ; 
Моск. гос. ин-т электрон. техники, НПО "Технологический Моск. гос. ин-т электрон. техники, НПО "Технологический 

центр". – М. : Техносфера, 2010. – 832 с. центр". – М. : Техносфера, 2010. – 832 с. 
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Стародубцев, Ю. Н.  Магнитомягкие материалы : энцикл. Стародубцев, Ю. Н.  Магнитомягкие материалы : энцикл. 
словарь-справочник. – М. : Техносфера, 2011. – 664 с. словарь-справочник. – М. : Техносфера, 2011. – 664 с. 



  

Старостин, В. В.  Материалы и методы нанотехнологии : учеб. Старостин, В. В.  Материалы и методы нанотехнологии : учеб. 
пособие для студентов и аспирантов вузов, пособие для студентов и аспирантов вузов, 

специализирующихся по направлению "Нанотехнология" / под специализирующихся по направлению "Нанотехнология" / под 
общ. ред. Л. Н. Патрикеева. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний общ. ред. Л. Н. Патрикеева. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний 

, 2008. - 431 с. , 2008. - 431 с. 
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